
MINIATURISATION, AGILITÉ
ET ENDURANCE DES SYSTÈMES

Exploiter les avancées scientifiques et technologiques
pour maîtriser les performances

 
 

 

 

 

DÉFIS MAJEURS
- Accroître la portée et la précision 
  de guidage des munitions
- Améliorer la capacité de navigation 
  autonome et discrète des sous-marins
- Accroître la capacité de traitement 
  tout numérique et de durcissement 
  au brouillage
 - Maîtriser la sécurité d’approvisionnement 
  de composants critiques 

AXES D’INNOVATION
- Réduction de l’encombrement 
- Amélioration de la robustesse mécanique 
- Autonomie énergétique 
 en milieux sévères
- Amélioration des capacités de traitement 
 signal pour la détection radar 
 et la guerre électronique

DÉTECTION RADAR 
& GUERRE EM

Liaison opto-hyper fréquence 
pour radar en bande Ku 
• projet ORGE

Limiteurs de puissance 
MEMS-RF pour radar
• thèse

Amplificateur à forte densité 
de puissance à architecture 
parallèle 
• projet  HERMES

ÉNERGIE
Stockage d'hydrogène 
par hydrures métalliques
• projet Hycan

Pack d’énergie 
embarquée modulaire 
sécurisé lithium 
• projet PEEMS
 

MICROTECHNOLOGIES
Accéléromètre MEMS
• projet AMGaSi

Accès aux fonderies 
numériques avancées
• projet CARTAGE

GUIDAGE NAVIGATION
Gravimètre pour navigation  
& détection d’anormalie
 • projet GRAVITER

Micro-drones convertibles
• projet école d’ingénieurs

Navigation par hybridation 
inertielle serrée 
multicapteurs
 • NAVISHUR
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